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1. Thema: MESFET

Vergleich zwischen Si-JFETs und GaAs-MESFETs( auch skizzieren)
Erklaren Sie die prinzipielle Wirkungsweise eines GaAs-MESFETs
Kleinsignal-Ersatzschaltbild eines MESFET

Grenzfrequenz des MESFETs

Erklaren Sie die prinzipielle Funktionsweise eines HEMTSs

Thema: Aperturantennen
Erklaren Sie das Huygens’sche Prinzip
'_Skizziéreu Sie den Aufbau Aperturantennen und erkléren Sie prinzipielle
Erkliren Sie den Strombeléage und die Spiegelung der Strdme
Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Nali- und dem Femnfeld
- Gewinn , Wirkfldsche
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3. Thema:PLL ] .
e Erklaren Sie anhang eines Blockschaltbildes die prinzipielle
. - Wirkungsweise eines PLLs :
e Was ist Haltbereich, Fangbereich und Ziehbereich?
e ‘Stabilitatsbetrachtung der gesamten Schaltung
e Anwendung :

Bemerkungen: ' -

Herr Petermann ist sehr fair und er bemitht sich auch immer die Stundenten zur
richtigen Wegen um die Frage zu beantworten. Die Priifungsatmosphére ist auch
sehr angenehmen.




